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摘要(译)

本发明公开了一种电流镜型TFT－OLED显示像素单元电路，包括有：四
个多晶硅TFT管T1、T2、T3、T4、一个有机发光二极管OLED、一个电
容Cs，该T3、T4管完全对称，由T3、T4构成一个电流镜，T1、T2作为
开关管，行扫描信号加在这两个管的栅极，以控制数据电流的通断，电
容Cs以电压形式存储显示数据，其两端的电压加载到T4的栅极上，以驱
动OLED发光，所述多晶硅TFT管T1、T2、T3、T4均为P沟道器件。本
发明还提供了高质量镜像TFT管的横向晶化或激光晶化制备方法。本发
明可以提高组成镜像流的TFT管的器件特性的一致性与精确性，可以提
高OLED屏的图像响应速度、图像灰度级和画面显示质量。
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